O4E200

Receptor do sensor fotoeléctrico por barreira
O4E-DPKG/US100
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1 Quando um parafuso de montagem M5 é utilizado, o torque maximo de aperto € 2 Nm.
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Caracteristicas do produto
Tipo de luz luz vermelha
Invélucro retangular
Aplicacdo
Principio das funcdes Sensor de feixe continuo
Dados elétricos
Tens&o de funcionamento \Y] 10...36 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Consumo de corrente [mA] 12
Classe de protecéo I
Protegdo contra inversao de .
. sim
polaridade
Tipo de luz luz vermelha
Comprimento da onda [nm] 624
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Receptor do sensor fotoeléctrico por barreira
O4E-DPKG/US100

Saidas
Concecéo elétrica PNP
Funcéo de saida Dark-on
Queda de tensdo méax. da V] 25
saida de comutagdo DC '
Corrente nominal [mA]
permanente da saida de 200
comutagéo DC
Frequéncia de comutacéo [Hz] 1000
DC
Protec¢éo contra curto-circuito sim
Tipo de protecéo contra .

S por impulso
curto-circuito
Protec¢é&o contra sobrecarga sim
Zona de detecao
Transmissor/recetor recetor
Alcance [m] 0...50
Alcance ajustavel nao

Condicoes de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...60

Protegéo IP 67

CEM EN 60947-5-2

MTTF [anos] 1097

Peso [¢]] 118

Invélucro retangular

DimensGes [mm] 74,4 x 27 X 63,8

Materiais involucro: PA; moldura: aco inoxidavel; Janela LED: PC
Material da lente PMMA

Orientacéo da lente oOptica lateral

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador estado de comutagéo 2 x LED, amarelo

Quantidade da embalagem 1 pecas

conexao elétrica

Conexéo: 1 x M12; codificagdo: A
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Conexao

Diagramas e graficos
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x:  Abstand [mm]

y:  Funktionsreservefaktor

ifm electronic gmbh « Friedrichstrae 1 + 45128 Essen — Reservamo-nos o direito de fazer alteragdes técnicas sem aviso prévio — PT-PT — O4E200-00 — 13.04.2023 — &



